(o Germanium-pnp-Legierungstransistor

Der NF-Transistor GC 122 (alte Bezeichnung OC 812) ist ein legierter Ge-pnp-
Flichentransistor im = TO-1B-Gehiuse.
Der Transistor ist fiir NF-Stufen und fir 30-V-Schaltanwendung im NF-Gebiet

bestimmt.

Statische Kennwerte (fir #, = 215°C — 5 grd)

Kollektorreststréme

—lepo = 2= 15puA
—lcpn = 200 < 600 uA
—lcgy = B= 30uA

Emitterreststram

—lggo = 15<= 100 puA

Kollektorrestspannung
Ucgkrese = 0,44 <0,55Y

Ubergangsirequenz

fr =05 (bei —Ugg =86V —lgc=1mA

Gleichstromverstirkung

bei —Uep = 6V
bei —=Ucg = 6V
bel —Ugg = 33V Ugg =01Y
bei —Ugg = 10V
bel —lz = 150 mA
fm = 0,5 MHz)

B - 18...35 Stromverstirkungsgruppe a
29_..55 Stromverstirkungsgruppe b
45...88 Stromverstirkungsgruppe c

=72

Stromverstirkungsgruppe d

beli —Ugg = 0,55V, —Ic = 150 mA

Wirmewiderstand
rd

Ren < 0,43 55

rd
Reni < 0,165 :.Tv

(Sperrschichtgehiuse)
Grenzwerte (fir &, = 45 °C)

—Ucpny = 0OV —lz = 150 mA

—Ugga = 10V —le = 250 mA
le = 165 mA

—Ucgy = 33V —lg = 50 mA

bei Ugg =01V

i = 75°C

8, = &5°C

Bestellbezeichnung fir einen Transistor:

Transistor GC 122

156

GC 122
(OC 822)

—_—

Abmessungen

Kiihlkérper wird auf freitragenden Transi-
stor gestreift.
Verlustieistung mit Kihlk@rper 120 mv
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Masse: 08 g
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-1y = Parameter /mA

Mitflere Kennlinien Micleres Kann-

fur g = 25°C linienfeld in
Emitterschaltung



